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Informatique et TIC
Un systéme révolutionnaire de mémoire RAM

http://w w w .bulletins-electroniques.com/actualites/71745.htm

Noel Rodriguez et Francisco Gamiz, deux chercheurs du laboratoire de nanoélectronique de
l'université de Grenade développent en étroite collaboration avec le CEA-LETI de Grenoble, un
nouveau systéme de stockage digital : La mémoire A-RAM. De l'anglais Advanced Random
Access Memory, cette nouvelle révolution dans le domaine informatique permet une
miniaturisation encore plus poussée que celles que nous connaissons actuellement sous le
nomde DRAM, présentes dans la plupart de nos ordinateurs, Smartphones et consoles.

Depuis son invention dans les années soixante par Robert Dennard, les instructions et
données nécessaires pour le fonctionnement d'un ordinateur se traduisent sous la forme de
chiffres, zéro (absence de charge) et un (présence de charge) dans les cellules des
mémoire DRAM. Ces cellules sont formées par un transistor et un condensateur, qui
permettent pour chaque bit d'information d'étre stockée sous forme de charge électrique. Le
condensateur stocke la charge et le transistor se sert de cette charge pour accéder a
linformation.

Ce nouveau modéle de A-RAM est révolutionnaire car le condensateur n'est plus présent.
Toute l'information est stockée directement dans le transistor, qui a la double fonction de
servir aussi pour l'acces aux données. De cette maniére, ils obtiennent un systeme beaucoup
plus petit, engendrant une consommation plus basse en énergie, des temps de rétention trés
longs et une grande séparation entre les deux niveaux de logique. Ces paramétres rendent
ainsi la mémoire spécialement exempt a toutes interférences, dit bruits et apte a la variabilité
des processus technologiques.

A ce jour, le projet est en phase finale de développement et le systéme A-RAM est déja
protégé par dix brevets internationaux (UE, Japon, USA, Corée...).

- Site internet du projet A-RAM : http://lwww.a-ram.org/
- Page d'information directe : http://www.a-ram.org/index_htm_files/A-
RAM_FIST.pdf

Dos cientificos espafioles postulan un sistema revolucionario de memoria RAM, H
confidencial, Alfredo Pascual, 03/12/2012 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/iV6Rm

Cyril Beraud, Chargé de mission pour la Science et la Technologie -
cyril.beraud@diplomatie.gouv.fr
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